Analise por reagdes nucleares ¢ uma técnica que consiste em bombardear uma amostra de interesse com um feixe de ions
de energia suficiente para provocar reagdo nuclear em um nuclideo especifico nela presente. Os produtos dessas reagdes sdo
detectados e suas respectivas energias sdo determinadas, servindo para quantificar um elemento de interesse através da
comparagdo com um padrio de quantidade conhecida desse mesmo elemento.

Essa técnica sera utilizada na investigagdo de reoxidagdes em substratos de carbeto de silicio, material alternativo ao
silicio, para fabricacdo de dispositivos microeletronicos. Além de possuir propriedades adequadas, o SiC é um material em
que se podem crescer termicamente filmes de dioxido de silicio, como no caso do Si, o semicondutor mais utilizado até o
momento. Essa vantagem permitiria a adaptagéo da tecnologia do Si ja existente para o caso do SiC.

Utilizando 'O como marcador para fazer a distingdo de atomos de oxigénio incorporados por oxidagdo ou por outros
meios, pretende-se estudar o efeito de oxidagdes intercaladas com remogdes em HF de filmes de Si'*O, em substratos de SiC.
Para isso, surgiu a necessidade de serem criados padrdes confidveis de '*O.

Com o objetivo de sintetizar padrdes mais estaveis, cresceu-se um filme de Si'*O, sob um filme com abundéncia natural
de oxigénio. Para tanto, foram realizados diferentes tratamentos térmicos consecutivos sobre substratos monocristalinos de Si
em reator classico, sob pressdo estatica. Empregou-se uma atmosfera de O, seco de abundancia natural por diferentes tempos
de tratamento e, em seguida, foi realizado um novo tratamento com atmosfera rica em '*0. As caracterizagdes desses filmes
foram feitas por analises por reagdes nucleares ressonantes e ndo-ressonantes e por RBS canalizado, que indicaram a obtengéo
de padrdes lateralmente homogéneos e com quantidades estaveis de 0.



